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摘要(译)

本发明所述的一种有机发光显示装置，包括基板和设置在基板上的薄膜
晶体管和有机发光二极管，在薄膜晶体管中的金属氧化物半导体层上直
接设置有第一非晶硅层。不但能避免源/漏电极层图案化对金属氧化物半
导体层产生破坏，而且能有效阻挡紫外线入射到金属氧化物半导体上有
效简化了所述有机发光显示装置的结构。同时，本发明所述的一种有机
发光显示装置的制备方法，仅需要在所述金属氧化物半导体层上设置一
层非晶硅层就可以同时达到刻蚀阻挡层和紫外线阻挡的目的，有效简化
了制备工艺，提高了产品的良品率和经济效益。
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